Swiattowodowy media konwerter
Ethernet 10/100/1000Mb/s

e Przezroczyste potgczenia dwdch sieci LAN za
pomoca Swiattowodu

e Obstuga od strony elektrycznej interfejsow
10/100/1000 Mbit/s Ethernet

e Mozliwo$¢ pracy w konfiguracji punkt-punkt

e Przezroczyste przenoszenie Ramki Jumbo o
wielkosci do 10KB

e Praca po dwdch widknach lub po jednym widknie
WDM, CWDM w zaleznosci od SFP

e Mozliwosc¢ zasilania urzgdzenia z
wykorzystaniem technologii Power over Ethernet
(opcja)

e Urzadzenie dostepne w 2 wersjach zasilajgcej
(PSE) i zasilanej (PD) (opcja)

e Opcjonalnie zasilanie 5V DC

e Zakres zasilania 12-60V DC

Opis urzadzenia

Funkcjonalnosé

NESO jest  Swiattowodowym konwerterem
10/100/1000 Mbit/s Ethernet, ktéry umozliwia
potgczenie dwoch niezaleznych sieci pakietowych za
pomocg tgcza optycznego. Konwerter w wersji
podstawowej wyposazony jest w jeden port
elektryczny Ethernet 10/100/1000 Mbit/s i jeden port
Swiattowodowy 1 Gbit/s realizowany za pomocg
wktadki SFP.

Urzadzenie (pracujgc z szybkoscig 1 Gbit/s)
przekazuje informacje o strukturze ramek zgodnych
z IEEE 802.3, przez co moze ono wspétpracowac z

dowolnym urzgdzeniem spetniajgcym ten standard i
szybkos¢ transmisji od strony optyczne;j.

NESO umozliwia przezroczyste przenoszenie ramek
Ethernet o rozmiarze do 10240 Bajtéw (Jumbo
frame, QinQ)

NESO-PoE wykorzystuje technologie Power over
Ethernet. Urzadzenie wystepuje w 2 wersjach,
zasilajgcej (PSE), ktéra posiada mozliwos¢ zasilenia
innego urzadzenia poprzez skretke, oraz zasilanej
(PD), ktéra moze zostaC zasilona zaréwno przez
ztgcze srubowe jak i przez inne urzadzenie poprzez
ztgcze RJ45.
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Rys. 1. Przykiadowa aplikacja. Zapewnienie 1gcznosci pomiedzy kamerami a systemem monitorujacym z
wykorzystaniem urzadzer z PoF (opcja).

Specyfikacja techniczna

Wspierane standardy transmisyjne Wspierane protokoty

e |EEE 802.3 10Base-T Ethernet

e |EEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

e [EEE 802.3ab 1000Base-T dla wersji ERIS-1000
e |EEE 802.3z Gigabit Fiber

e |EEE 802.3af PoE — dla wersji z POE

e MDI/MDIX

Wspierane normy, zalecenia i dyrektywy EMC, bezpieczenstwa*:
e EN 55022:2010/AC:2011 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Urzgdzenia informatyczne.
Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy,

e PN-EN 55024:2011/A1:2015-08 — Kompatybilno$c¢ elektromagnetyczna (EMC) - Urzgdzenia informatyczne
Charakterystyki odpornosci - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.

e PN-EN 60950-1:2007/A2:2014-05 - Urzgdzenia techniki informatycznej— Bezpieczeristwo — Cze$c¢ 1:
Wymagania podstawowe,

EMC 2014/30/UE — Dyrektywa kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

LVD 2014/35/UE — Dyrektywa niskonapieciowa.

PN-EN 60825-1:2014-11 — Bezpieczenstwo urzgdzen laserowych Czes$¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i wymagania.

IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-2: Testing and measurement techniques —

Electrostatic discharge immunity test

e |EC 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-3: Testing and measurement techniques —
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

e |EC 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques —
Electrical fast transient/burst immunity test

e |EC 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge
immunity test

e |EC 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

e |EC 61000-4-8 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power
frequency magnetic field immunity test

e |EC 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques —

Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test

*- Zakres i lista wspieranych standardéw moze ulec zmianie w miarg rozwoju urzadzenia.
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Porty optyczne Ethernet Zasilanie
e Modut wymienny SFP, parametry w zaleznosci e Zakres napiec zasilania przez zasilacz 12 do 60V
od typu wyspecyfikowanej wktadki DC
e Sygnalizacja poprawnosci potgczenia e Zakres napiec zasilania przez ztgcze Ethernet
e  Szybkos$¢ transmisji 1,25 Gbit/s 37-57V DC dla wersji PoE-PD
e Stopa bledow <10 e Napiecie zasilania 5V DC dla wers;ji LV
e Pobdér mocy do 3,5W
Porty elektryczne Ethernet e Typ zlgcza: Srubowe
o Szybkosé transmisji 10/100/1000 Mbit/s Zasilacz PoE wersja PD:
e Sygnalizacja poprawnosci potgczenia o o
o Zlacze 1x RJ-45 e Zakres napiec zasilania 37-57V DC przez port
e MDIMDIX Ethernet
Cechy fizyczne Zasilacz PoE wersja PSE
o Wymiary [SXWXG] 104x85x53mm e Zakres napie¢ zasilania 24-57V DC
e Waga do 0,6kg e Oferowana max moc na porcie RJ45 — 25W

e Uchwyt do mocowana na szynie DIN o .
Wymagania srodowiskowe

e Temperatura pracy: +5 do +40°C
e Wilgotnos¢: < 80% w temperaturze +20°C

Oznaczenie

NESO-(U)-(2)

A

Zasilanie:

Brak — zasilanie 12-60 VDC
LV* — zasilanie 5 VDC

* - opcja nie dostepna dla wersji z PoE

/PoE (opcja):

PoE-PSE - urzadzenie z 1x PoE PSE

PoE-PD - urzadzenie z 1x PoE PD

UWAGA - dla PoE PSE - wymagane zasilanie w zakresie 24V-57V DC
\ - dla PoE PD - wymagane zasilanie w zakresie 37V-57V DC /

\
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Przyktadowe oznaczenia:

NESO - NESO media konwerter z 1x (1000M) FO(SFP); 1x RJ45 (10/100/1000M); zasilanie 12-60VDC
NESO-LV - NESO media konwerter z 1x (1000M) FO(SFP); 1x RJ45 (10/100/1000M); zasilanie 5VDC

NESO-P0oE-PSE - NESO media konwerter z 1x (1000M) FO(SFP); 1x RJ45 (10/100/1000M); zasilanie 24-57VDC,
1x RJ45 z PoE PSE

Dodatkowe akcesoria:

BTP-8524-S5CD 1.25G, 850nm, MM, 550m, SFP, LC, 0~70°C
BTP-3124-L2CD 1.25G, 1310nm, MM/SM, 2/20km, SFP, LC, 0~70°C
BTP-3124-L4CD 1.25G, 1310nm, SM, 40km, SFP, LC, 0~70°C
BTP-5524-L4CD 1.25G, 1550nm, SM, 40km, SFP, LC, 0~70°C
BTP-5524-L8CD 1.25G, 1550nm, SM, 80km, SFP, LC, 0~70°C
BTP-5524-12CD 1.25G, 1550nm, SM, 120km, SFP, LC, 0~70°C

BTPB-3524L-L2CD 1.25G, 1310/1550nm, SM, 20km, SFP, WDM, LC, 0~70°C
BTPB-5324L-L2CD 1.25G, 1550/1310nm, SM, 20km, SFP, WDM, LC, 0~70°C
BTPB-3524S-L2CD 1.25G, 1310/1550nm, SM, 20km, SFP, WDM, SC, 0~70°C
BTPB-5324S-L2CD 1.25G, 1550/1310nm, SM, 20km, SFP, WDM, SC, 0~70°C
BTPB-3524L-L4CD 1.25G, 1310/1550nm, SM, 40km, SFP, WDM, LC, 0~70°C
BTPB-5324L-L4CD 1.25G, 1550/1310nm, SM, 40km, SFP, WDM, LC, 0~70°C
BTPB-3524S-L4CD 1.25G, 1310/1550nm, SM, 40km, SFP, WDM, SC, 0~70°C,
BTPB-5324S-L4CD 1.25G, 1550/1310nm, SM, 40km, SFP, WDM, SC, 0~70°C

e LT-19-TS-35-01 Szyna DIN 19" umozliwiajgca montaz w szafie rack. Wymiary: 19" x 1U x 110mm (gtebokos¢).
Waga: 0.6kg. Mozliwos$¢ montazu: do 8 urzgdzeh NESO.

Wykaz proponowanych zasilaczy do urzadzen firmy BITSTREAM

Zal_<re_s nominalna Temperatura
Oznaczenie naplecia moc pracy

zasilacza WYJSCIOWEJO | WYJSCIOWA | ~_giandardowa
DC w T-przemystowa

ZAS-24-25-W-C 24V 25 0°C ~ +50°C

ZAS-48-25-W-C 48 V 25 0°C ~ +50°C

ZAS-24-25-S-C 24V 25 0°C ~ +50°C

ZAS-48-25-S-C 48 V 25 0°C ~ +50°C
ZAS-24-20-R-T 24V 20 -20°C ~ +70°C
ZAS-48V56-40-R-T 48 -56 V 40 -20°C ~ +70°C

Legenda oznaczen: W — wtyczkowy; S — standalone; R — na szyne DIN
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